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Süre 90 dakikadır. Soruların tümü yanıtlanacaktır. Kendi 

kitaplarınızdan yararlanabilirsiniz. Puanlama: 1(30), 2(35), 3(35) 

Soru 1: 

 

Soru 2 ve 3’deki MOS transistorlar için VTN = 0.5V, VTP=-0.5V, kN' = 2.kP' = 

20µA/V2, N =0.01 V-1, P =0.02 V-1 olarak verilmiştir. 
 
Soru2: 
Şekildeki işlemsel kuvvetlendirici VDD = VSS = 2.5V’luk simetrik kaynakla 
beslenmektedir. Devrede IB=20µA, I7 = 60µA, (W/L)1 =3, (W/L)3 =1, (W/L)5 = (W/L)8 
=(10/3) olarak belirlenmiştir. 
a- Sistematik dengesizlik olmaması için eleman boyutları nasıl seçilmelidir? 
b- Birim kazanç band genişliği f1 = 1.5MHz olarak belirlenmiştir. Bu band genişliğini 
sağlayan CC kompanzasyon kapasitesi değerini hesaplayınız; yükselme eğimini, sağ 
yarıdüzlemdeki sıfırı sonsuza kaydıran sıfırlama direncini bulunuz. 
 

 
 



Soru 3: 

Şekildeki CMOS simetrik OTA yapısında IA=10A, B=3, L1= 5m, W1= 50m olarak verilmiştir. 
CL = 10pF için GBW kazanç bant genişliği çarpımı ne olur? Bulunuz. (W/L)7 = 10 ve KV1 = 3 için 
PM faz payını hesaplayınız. (Cni = 1 pF). 

 

 

 

 


